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BAUELEMENTE DER ELEKTRONIE HIT 3ESTATIGTER QUALITAT |SIEMENS AG
T
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BAUARTSPEZIFIKATION FUR: BIPOLARER TRANSISTOR
TYP-IUioiER : 2 N 2222 A
KONSTRUNTIONSHERKIMALE:
Eaibleiterrmaterial: 3ilizium
Poleritdt: PN
Gehiusemeterial: Glas/iletall
Epitaktischer NP -Siliziuwm-Planar-Transistor

1. MECKANISCHE EICENSCHAFTEN 2. ELEXTRISCHE ANVENDUMG
Leistungsklasse:

rach IEC 191 - 2 : C 7/3 11

nach DIN: 18 A 3 DIN 41 876 Auf Ungebungsteaperatur

bezogen :
Anvwendungsgebiet: i
Schalter i
3, GUTESSSTATIGUNGSSTUFZN
Fund L
Bezug:
DIN
45 95;
Teil 1 ' Formel—l YVert lEin—-
zeichen;min maX {neiz
4, GRENZWERTE
nmacn cem System der "Absoluten !
Grenzwerte"g
“lenn nicht anders angegeben, gelten
die Werte im gesamten Betriebs-
temperaturbereich.
4,1 Unterer und oberer Betriebswert der o
Umngebungstemperatur tamb =55 | 200 c
4,2 jUntere und obere Lagertemperatur tstg -65 | 200 °c
4.3 Kollektor-Basis—Spanhung:
Jberer Grenzwert der Kollektor-
Basis-=Gleichsperrspannung UCBO 75 v
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Formel—l Yert Zin-
zeichen;:in max |heit

Oberer Crenzwert der Kollektor-
Enitter-Gleichspannuns bei Basis-
strom Null

Enitter-Basis-Spannung:
Oberer Grenzwert der rmitter-Basis-

Gleichsperrspannung

Qterer Grenzwert des Kollektorstro-
mes

entfillt
entfillt

Verlustleistung

entfallt

Hschste Ersatzsperrschichttemperatur]
und hdchste Verlustleistung

entfsllt

KEINWERTE

Prifanforderungen s.Abschnitt 6

Die mit "x" gekennzeiclhineten Kenn-
werte gelten, wenn nicht ancers o
~ - Y Lo + de - .
engegeben, Iir T ., cder tease 25°C

Die mit "*" gekennzeichneten Kenn-
werte sind Bestandteil des Ab-
schnittes "Priif- und Mefhedingungen’

Zeichen in Klammern stehen im Zu-
sammenhang mit "wo erforderiich"
oder einer Alternativangebe.
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Forzel-| Vert Ein-
zeichenlzin 23X |heit
*15.1 Unterer Streuwert des Kollektor- h21? 100
GleichstromverhZltnisses bei =
UCE = 16 V; IC = 150 mA
¥ 15,2 Oberer Streuweri der Kollektor-
Emitter-Sdttizungsspannung bei U AL 1,0
IC = 500 m.A; IB = 50 ~-A = CESat(‘) ? v
(=Y 5.3 |Oberer Streuwert
der Kollektor-Enitter-3Ztiigungs-
spannung oel - . \ '
*1 5.4 |Oberer Streuwert der Rasis-Emitter-
Durchlafispannung bvei
— As 3 - -
bei _
- —— | g . - |-
¥ 5.5 |Reststrome:
Oberer Streuwert des Kollektor-
Heststrqpes bei offenem Emitter,
Ugg =0 V | Icz00) 10| na
*1 5.6 |[Reststrome bei hoher Temperatur: |
Oberer Streuwert des Kollektor-
Restbtromes bei I
- | = :
C =60V tamb = 1850 °¢c CBO®) 10 7 pA
* 1 5.7 |Schaltzeiten und Transit-Frequenz:
5.7 Oberer Streuwert der Schaltzeiten td 10 ns
Uop = 30 V35 IQ = 150 nA th 25 | ns
I31 ~ I B2 | tf £ ns !
5.7 |Obverer Streuwert der Speicherzeit
_UCC = 30V; I i 150 nA t 225 ns
IB1 ~ 132 ~ 15 mA
und '
Unterer Streuwvert der Transit-
| Frequenz
Uog = 20 V5 Iy = 50 mA; f=100MHz | £, 300 1Tz
*1 5.8 Qverer Stireuwert der Ausgangs-
kapazitidt vei C22b 8 oF
UCB = 10 V; £ = 100 KHz. IE =0 .
: |
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